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ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΤΣΟΜΩΚΟΣ -ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : AGROMILLS Ε.Π.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΘΕΣΗ :Δ.Δ.  ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ-ΔΗΜΟΥ
ΑΝΘΕΜΙΩΝ-ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΕΡΓΟ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 500,00KWp
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ΟΨΗ ΒΑΣΕΩΝ Φ/Β ΠΑΝΕΛ

ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ 40 Φ/Β ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ TANWEI 235 Wp

ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

19,84

2,88

19,84

2,16

4,2

1. Μέγιστο ύψος Φ/Β

    σταθμού 2,40μ

2. Ύψος περίφραξης 2,50μ

3. Προκατασκευασμένος

      οικίσκος διαστάσεων

      2,5μ x 2,8μ x 2,40μ (H),
  Ε=7,0τ.μ.
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                    ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

1. Εμβαδόν οικοπέδου ( Α-Β-Γ-Δ-Α) =  21.244,0 m²

2. Όροι δόμησης

Π.Δ. 24/5/85 ΦΕΚ 270/Δ 31/5/85 άρθρο 1 και 4

Κ.Υ.Α αρ. 29116/20-7-2009 ΦΕΚ 344 Α.Α.Π.20/7/2009

Αρτιότητα: 4000m²

Ποσοστό κάλυψης :80%

Μέγιστο ύψος : 11.0m

Συντελεστής δόμησης: 0.90

Συντελεστής όγκου: 3.30

Πλάγια απόσταση: 5.0m για γήπεδα με Ε>4.000m²

Αποστάσεις κτιρίων Δ = 3 + 0.10 Η = 4,1m

3. Επιτρεπόμενα

Επιτρ. κάλυψη : 80% (21.244,0 x 80%) =16.995,2 m²

Επιτρ. δόμηση:  0.90 x 21.244,0            =19.119,6 m²

Επιτρ. όγκος: 3.30 x 19.119,6                = 63.094,68 m³

4. Πραγματοποιούμενα

Πραγματ. κάλυψη : 3.500,75m²

Πραγματ. δόμηση :   7 m² (οικίσκος)

Πραγματ. Όγκος   :   16,8m³ (οικίσκος)

5. ΕΛΕΓΧΟΣ               ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ                       ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ

Κάλυψη                            16.995,2 m²                     >                     7.200,36 m²

Δόμηση                            19.119,6  m²                     >                         7 m²

Όγκος                             63.094,68  m³                     >                         16,8 m³
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                ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Ε1-...E6 =12 X 57 Χ 3,39=2.318,76 m²

Ε7-...E18 =12 X 120 X 3,39=4881.6 m²

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ: 7.200,36 m²

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


